Otéazky elektro pro studenty SPSE a pro maturitorpk 1.¢ast

nutné odladit pro pouziti v PCigdpokladam program Iteraktivni vyuka)
07.01.01

Teplota kemikové diody vzrostla o 50 stifp Ubytek napti na ni

a) klesne o0 100 mV

b) klesne 0 50 mV

) klesne 0 20 mV
(a)
07.01.02

Kiemikovou diodou t& proud 100 mikroampér. Odhatie, jaky je na ni Gbytek naip
a) 560 mV

b) 600 mV

c) 700 mV

(a)

07.01.03

Ki¥emikovou diodou t& proud 10 A. Odhadte, jaky je na ni Ubytek nag
a) 0,7V

b) 1,1V

c) 2V

(b)

07.01.04

Schottkyho diodou te proud 10 A. Odhadie, jaky je na ni Ubytek nagh
a) 0,2V

b) 0,3V

c) 0,5V

(©)

07.01.05

Sériovy obvod : zelena LED v propustnéméam(Up = 1,8 V), Zenerova diodas Uz=8,2V v
zawrném sndru a rezistor 200 ohine pripojen ke zdroji nagti 12 V. Jaky jim t&e proud?

a) 10 mA
b) 20 mA
c) 50 mA
(a)

07.01.06

Sériovy obvod : zelena LED v propustnémgam(Up = 1,8 V), Zenerova dioda s Uz =5 V a rexist
680 ohnii je pripojen ke zdroji nagti 6 V. LED

a) sviti silg

b) sviti slak

C) nesviti

(©)

07.01.07

Pro gipojeni LED k sfovému napti je nejvhodgjsi

a) predtadny rezistor 5 kiloohi5 W v sérii s usrriovaci diodou

b) pied’adny kondenzéator 150 nF/275VAC, k LED antiparalelioda
C) mistkovy usndriiovas, meéni¢ nagéti s civkou a s integrovanym obvodem
(b)

07.01.08

Minimalni teplotni soginitel Zenerova nafii ma Zenerova dioda s Uz =



a) 56V

b) 82V
c) 15 V
(a)

07.01.09

U kiemikové diody zapojené v propustnénerms rostouci teplotou
a) roste nagi 0 2 mV na kazdy stupieCelsia

b) se na@ti méni jen nepatré

c) klesé nagti 0 2 mV na kazdy stupieCelsia

(©)

07.01.10

Dame-li paralels dw stejné usrrnovaci diody, bude jejich maximalni dovoleny proud
a) stejny jako proud kazdé diody

b) zhruba 1,5 nasobek proudu kazdé diody

C) dvojnasobkem proudu kazdé diody

(b)

07.01.11

Pri zapojeni dvou diod do série se jejich &@é nagti

a) vZzdy zdvojnasobi

b) zdvojnasobi se, pokud do série s kazdou diadpojime velky rezistor
C) zdvojnasobi se, pokud parakeke kazdé diotlzapojime velky rezistor
(©)

07.01.12

U bipolarniho tranzistoru, ktery seiefe

a) klesa nafii Ugg, pri kterém se tranzistor otvira
b) roste nafti Ugg, pri kterém se tranzistor otvira
C) nengni se napti Ugg, pii kterém se tranzistor otvira
(a)

07.01.13

U bipolarniho tranzistoru, ktery seiefe

a) roste kolektorovy proud

b) kles& kolektorovy proud

C) nengni se kolektorovy proud

(a)

07.01.14

U MOS tranzistoru, ktery se tdje

a) roste odpor v sepnutém stavu

b) kles& odpor v sepnutém stavu

c) nengni se odpor v sepnutém stavu

(a)

07.01.15

Zbytkovy proud Kemikovych diod v za&rném sngru je
a) viadu pikoampér

b) viadu nanoampér

c) viadu mikroampér

(b)

07.01.16



Vyvody MOS tranzistar se také oznaji pismeny

a) G, A K

b) G, Al, A2

c) G,D,S

(©)

07.01.17

Nepijemnou vlastnosti MOS tranzistoje
a) velky vystupni odpor

b) velka kapacita hradla

c) velké saturni nagti

(b)

07.01.18

MOS tranzistory se otvirajitpnapsti Uge
a) 3azs5Vv

b) laz3V

c) 05az1V

(a)

07.01.19

MOS tranzistory

a) miZemeradit paralels

b) miZzemeradit paralelsy, pokud jsou dopkny malymi ochrannymi odpory v sérii
c) nesmimeadit paralel#

(a)

07.01.20

Tranzistor ma bez chlazeni maximalni ztratovy vyRAW, s idealnim chlazenim 20 Wi Bce = 4
Valc=1Ajeg

a) mizeme pouZzivat bez chi&e

b) musime pouZivat s chl&dim

C) nemiizeme pouZzivat

(b)

07.01.21

Za idedlni chlazeni povaZujeme

a) Zebrovany hlinikovy profil s plochou minimala dnf
b) Zebrovany hlinikovy profil dopémy ventilatorem
C) proudici olejovou laze

(©)

07.01.22

U tranzistofi se s pouzdrem chla@ spojuje

a) emitor

b) baze

c) kolektor

(©)

07.01.23

Teplota uvnit kiemikovych sotastek nesmifgsahnout
a) 90 stupu Celcia

b) 155 stupa Celsia

C) 250 stupu Celsia

(b)



07.01.24

V katalogu je uvedeno, Ze tranzistor méa ztratowovyl W. Tento Udaj je pravdodobré vztazen
k teplot okoli

a) 20 - 25 stupi Celcia

b) 40 — 45 stuj Celsia

c) 80-90 stupni Celsia

(b)

07.01.25

1 dnf svisléhozernsného hlinikového plechu tl. 3 mm uchladi ztratoykan
a) 5W

b) ow

C) 20W

(c)

07.01.26

1 dnf svislého lesklého hlinikového plechu tl. 3 mm agtilztratovy vykon
as5wW

b) 10 W

c) 20 W

(b)

07.01.27

Vodorovre umistny chladé oproti svisle umighému
a) chladi o 15 %ilte

b) chladi steja

c) chladi o 10 % lépe

(a)

07.01.28

Teplotni odpor chlade udavame

a) v ohmech

b) ve stupnich Kelvina

c) ve stupnich Celsia/l1 W

(©)

07.01.29

Tranzistor na chladi ma ztratovy vykon 10 W. Celkovy maximalni teplotrpor (tranzistor,
podloZzka, chladi) bude

a) 4 stupn Celsia/1W

b) 11 stupia Celsia /1W

c¢) 15 stupu Celsia/IW

(b)

07.01.30

Tranzistor ma s ideélnim chlazenim ztratovy vykér/8. Jaky je jeho teplotni odpor?
a) 3 stupy/1 W

b) 5 stupa/1 W

) 35 stupt/1 W
(a)
07.01.31

Podlozka pod tranzistory musi mit
a) velky teplotni odpor a maly elektricky odpor



b) maly teplotni a velky elektricky odpor

c) maly teplotni a nulovy elektricky odpor
(b)

07.01.32

Wieniv ¢lanek se chova jako

a) dolni propust

b) pasmova zadrz

c) pasmova propust

(€)

07.01.33

Maximalni mozny penos u Wienovalanku je
a) 1/3

b) 1/2

c) 2/3

(a)

07.01.34

T ¢lanek pracuje jako
a) pasmova propust
b) padsmova zadrz

c¢) horni propust

(b)

07.01.35

Keramické kondenzatory maji

a) minimalni teplotni sdtnitel kapacity
b) minimalni vlastni induknost

C) minimalni svodovy odpor

(b)

07.01.36

Z hlediskacasové a teplotni stability kapacity je nejvyh&8npouzit
a) svitkovy kondenzator

b) keramicky kondenzator

C) elektrolyticky kondenzator

(a)

07.01.37

Tantalové kondenzatory se obvykle pouZivaji proakéy
a) stovek pikofaraidaZ jednotek nanofarad

b) desitek aZ stovek nanofaiiad

C) jednotek az desitek mikrofafad

(©)

07.01.38

Vyhodou tantalovych kondenzaige:

a) zapojujeme je bez ohledu na polaritu

b) mayji dobrowasovou i teplotni stabilitu kapacity
C) vysoké pirazné nagti

(b)

07.01.39

U nabitého kondenzéatoru se jeho desky oddali, néitstqne zachovan. Néip se



a) zmensi

b) nezm¥ni
C) Z\RtSi
(c)

07.01.40

Ke kondenzatoru 100 mikrofar@dktery v obvodu blokuje napajeci réip jsme paralekazapoijili
kondenzéator 100 nF

a) abychom z:tSili kapacitu

b) abychom Iépe blokovali nizké kmity

c) abychom Iépe blokovali vysoké kmitg

(©)

07.01.41

Duélni obvody maji

a) pro jeden kmitet stejnowinnou i jalovou sloZku impedance
b) pro jeden kmitget stejnowinnou slozku impedance

c) pro vdechny kmittly stejnoucinnou slozku impedance

(a)

07.01.42

U sériového obvodu RC

a) nagti predbih& proud o 0 az 90 stiip
b) proud pedbiha nagti o 0 az 90 stupm
c) nagti predbiha proud o 0 az 180 siip
(b)

07.01.43

U sériového obvodu RC je.d 30 V a celkové nagi 50 V. Na rezistoru bude
a) 20V

b) 40 V

c)8oVv

(b)

07.01.44

U sériového obvodu RC jsme naifiti U . = U,. Potom plati:
a) R=0,7C

b) R =1/ (3,14fC)

C) R = 1/(6,28fC)

()

07.01.45

U paralelniho RC obvodu jsme néififi |, = |.. FAzovy posun mezi proudem a é&m bude
a) 0 stupt

b) 45 stupa

c) 90 stupu

(b)

07.01.46

Kondenzéatory 100 nF a 200 nF jsou zapojeny do s§eeu pipojeny k nagti 24 V/50 Hz
Na kondenzatoru 100 nF nafime

a8V

b) 12V

c)16V

(©)



07.01.47
Vyraz tg delta popisuje

a) svodovy proud kondenzatoru
b) svod kondenzétoru + ztraty v dielektriku
C) ztraty v dielektriku

(b)

07.01.48

Ztratovy¢initel kondenzéatoru

a) roste s kmititem

b) nezavisi na kmitau

C) klesa s kmitétem

(a)

07.01.49

U sériového RC obvodu pr@&téi kmitaiet nez mezni plati:
a) U je wtSinez |

b) U= U,

C) U. je mensi nez U

(©)

07.01.50

Civka s jddrem ma oproti civce bez jadra

a) mensi indudnost, ¥tSi jakost

b) WetSi indukénost, zpravidla §Si jakost

C) WtSi indukénost, &tSi mezizavitovou kapacitu

(b)

07.01.51

Pro kmitaty okolo 50 Hz nejastji pouzivame jadra

a) z plech z kkemiité oceli

b) z nedi, pripadré z hliniku

C) z kyslenika zeleza

(a)

07.01.52

Pro jadra civek a transformétigootrebujeme material

a) s Uzkou hysterezni stikpu a maximalni vodivosti

b) S Uzkou hysterezni siiou a maximalnim grnym odporem
C) s Sirokou hysterezni sikou a minimalnim rfrnym odporem
(b

07.01.53

Vzduchova mezera v jadru civky

a) zmenSuje indukost civky, linearizuje zavislost B na H
b) zWtSuje induknost, linearizuje zavislost B na H

C) zW&tSuje induknost, omezuje Yivé proudy

(a)

07.01.54

Proudovou hustotu vinuti transformatamlime
a) 0,5 az 1 A/mfm
b) 1az 2,5 A/mi
c) 2,5 az 4 Al/mr



(c)

07.01.55

K magnetickému stimi potebujeme
a) hlinikovy nebo rgdény plech
b) hlinikovy nebo Zelezny plech

C) Zelezny plech

(©)

07.01.56

Transformator o vykonu 100 W musi mit plochiedhiho sloupku jadra
a) 10 cri

b) 20 cd

c) 30 cd

(a)

07.01.57

Pctet zaviti/1V je u transformatar

a) zavisly pouze na materialu jadra

b) je gimo amérny odmocni z vykonu transformatoru
C) je nepimo unerny odmocnig z vykonu transformétoru
(©)

07.01.58

Velikost transformatoru je

a) @imo angérné provoznimu kmit&tu

b) negimo Ungérn& odmocnit z provozniho kmitétu

c) nezavisla na frekvenci

(b)

07.01.59

U sériového RL obvodu je fazovy posuv mezi proudenagtim 45 stupia. Plati
a) L=R

b) 6,28fL =R
c) 1/6,28fL = R

(b)

07.01.60

U sériového RL obvodu se pro velmi nizké kriiyofazovy posuv mezi proudem a mdm blizi
a) 0 stupt

b) 45 stupum

c) 90 stugiam

(a)

07.01.61

U z&€Ze typu RL jetinny vykon 400 W, jalovy vykon 300 varZdanlivy vykon je
a) 700 VA

b) 500 VA

C) 100 VA

(b)

07.01.62

Ktery vyrok neplati?

a) jalovy vykon si vyréiuje zdroj a z&

b) jalovy vykon zfisobujeginné ztraty na vedeni mezi zdrojem a&zat



c) jalovy vykon se v civkach a v kondenzatore@minv teplo

(©)

07.01.63

Jalovy vykon nejasgji kompenzujeme

a) gidanim paralelnich kondenzatdk zatzi

b) pomoci induénosti zapojené do série se&Zit
c) pomoci LC filth, které zarovie zaji¥’uji odruseni
(a)

07.01.64

Jakost civky

a) je gimo un¥rné provoznimu kmitgtu

b) je nepimo ungrna kmitatu

c) roste s kmitétem do uéité hodnoty, poté klesa
(©)

07.01.65

Ztraty na civce vznikaji

a) v jadru

b) ve vinuti

c) v jadru i ve vinuti

(©)

07.01.66

V sériovém i paralelnim obvodudipezonanci plati
a) 6,28fLC =1

b) 6,28 fL = 1/(6,28fC)

C) 6,28 fL = Q/(6,28fC)

(b)

07.01.67

Provozni jakost rezon&niho obvodu je dana

a) jakosti civky

b) jakosti civky a kondenzéatoru

c) jakosti civky a kondenzéatoru sigpjenim k dalSim obvadn
(©)

07.01.68

Sériovy rezonatni obvod méa Q = 20, ma rezoraih kmitacet 1 kHz. Je fipojen ke zdroji tohoto
kmitoctu s vystupnim nafim 0,5 V. Na kondenzéatoru bude gtp

a) 0,5V
b) 1V
c) 10 vV
(©)

07.01.69

Paralelni rezonami obvod m&:initel jakosti 50 a v rezonanci odebira proud 10.r@4vkou potée
proud

a) 1A

b) 05A
c) 10 mA
(b)

07.01.70



U paralelniho rezon&niho obvodu jsme zdvojnésobili kapacitu. Rez@nakmitaiet se

a) zvysil 1,4x

b) snizil 1,4x

C) snizil na polovinu
(b)

07.01.71

K paralelnimu rezona&nimu obvodu jsmefipojili k civce do série rezistor desetkr&tdi nez
hodnota X = X. Rezonatni kmitotet se

a) snhizZi na polovinu
b) mirreé snizi

c) nezm¥ni

(b)

07.01.72

V paralelnim rezonamim obvodu jsou zapojeny dva kondenzatory v deriomuto kapacitnimu
deli¢i je pripojen vystup z obvodu. Kapacitrélt zaji¥uje

a) spravné impedani prizpasobeni k dalSim obvadn
b) mensi ztraty na kondenzatoru

C) ochranu vystupnich obvagroti prepsti

(a)

07.01.73

V LC obvodech se soustnou selektivitou pouzivame paralelni rezatrdrobvody spojené
a) induktivni vazbou

b) kapacitni vazbou

C) induktivni nebo kapacitni vazbou
(©)

07.01.74

Hlinik je

a) lepSim vodiem nez md’

b) horSim vodiem nez Zelezo

C) horSim vodiem nez nsd’

(©)

07.01.75

Pramér vodice jsme zmenSili dvakrat. Jeho odpor s&3v
a) 4x

b) 2X

c) 1,4x

(a)

07.01.76

Kadmium se pouziva

a) pro svoji vynikajici vodivost

b) jako antikorozni ochrana Zeleznydegneta
c) pro svoji tvrdost v kontaktech

(b)

07.01.77

Mekka pajka je si¥s

a) cinu a olova

b) cinu a zinku

c) cinu, olova a ¥di



(@)

07.01.78

Mezi feromagnetické latky patkroms Zeleza
a) nikl a kadmium

b) nikl a kobalt

C) radium a olovo

(b)

07.01.79

Pti Curierow teplog

a) material ztraci svoje magnetické vlastnosti
b) se vodi stava supravodéem

C) se polovodi stavé vodivy

(a)

07.01.80

PolovodE N vytvaime gidame-li ke kemiku
a) prvek 3. skupiny
b) prvek 4. skupiny
) prvek 5. skupiny

(c)

07.01.81

Polovodi P mé pebytek
a) volnych elektroin
b) kladnych nabdj
c) kladnych ioni

(b)

07.01.82

Potencialovy val je u diodytfginou

a) Ubytku nagti v propustném simu

b) zbytkového proudu v z&ném sndru

c) Zenerova jevu

(a)

07.01.83

Anoda je u diody spojena

a) s oblasti N

b) s oblasti P

c) s fechodem PN

(b

07.01.84

Aby ¢l tranzistor maximalni proudovy zesilovaiiitel
a) musi byt oblast bdze co mozné nejten

b) musi byt oblast emitoru bokiatotovana

c) musi mit oblast kolektoru minimalni odpor
(a)

07.01.85

Aby ¢l tranzistor maximalni girazné nagti Ucg, musi mit
a) oblast baze minimalni odpor

b) oblast kolektoru maximalni odpor



c) oblast kolektoru minimalni odpor

(b)

07.01.86

Vrstva N+ (na rozhrani kolektoru a substratu)
a) z\&tSuje zesileni tranzistoru

b) sniZuje satutai nagti tranzistoru

c) zvySuje piirazné nagti tranzistoru

(b)

07.01.87

Diftize probiha f teplot

a) 200 az 300 stup Celsia

b) 300 az 500 stuih Celsia
c) 500 az 1000 stuf Celsia

(©)

07.01.88

Pri vyrob¢ integrovanych obvadje zakladni destka-substrat
a) z polovodie P

b) z polovodte N

c) z&istého kKemiku

(a)

07.01.89

P¥i vyrob¢ integrovanych obvadmalé odpory vytvlime
a) kolektorovou difzi

b) bazovou diizi

c) emitorovou difizi

(c)

07.01.90

Prechod baze- emitor v z&ném sndru se chova
a) jako usmrnovaci dioda
b) jako Zenerova dioda, A+ 8 V
c) jako Zenerova dioda, A+ 3V

(b)

07.01.91

Maximalni povolené dotykové néip je

a) 24 V

b) 48 V

c) 65V

(c)

07.01.92

Proudovy chrarise pouzivaip ochraré nezivychéasti nulovanim
a) stara normajitvodicové vedeni

b) nova norma, dvouvoglivé vedeni
c) nova normagttvodicové vedeni
(c)

07.01.93

Swtelny okruh jistime jistiem
a) 6 A



b) 10 A

c) 16 A

(a)

07.01.94

Zasuvkovy okruh jistime jistem

a) 6 A

b) 16 A

c) 25A

(b)

07.01.95

Prifez vodéu u swtelného okruhu je

a) 0,5 mm

b) 0,75 mrA

c) 1,5 mm

(©)

07.01.96

Pritez vodéu u zasuvkového okruhu je

a) 1,5 mm

b) 2,5 mm

C) 3,5 mmM

(b)

07.01.97

Motoroveé jistte musi mit

a) kratSi vypinaci dobu neZ2mé jistte
b) delSi vypinaci dobu neZimé jistte
C) vypinaci dobu zavislou na provozni teplot
(b)

07.01.98

Tavna pojistka setpdesetindsobku jmenovitého proudiepéliradow za
a) 1 mikrosekundu

b) 1ms

c) 100 ms

(©)

07.01.99

Zakladni ochranou nezivyctasti je

a) nulovani

b) zemeni

C) ochrana izolaci

(a)

07.02.01

Proudoveé dimenzovani vadi je

a) ukeno vyrobcem, nezavisi na pri@sti

b) zavisi na zisobu uloZeni (listy, pod omitku, atd)
C) zavisi na zjisobu uloZeni a na provozni teglot
(©)

07.02.02

U tiifazového nagti plati:



a) U+tl+w=0

b) W+-u=0

c) W+ + =173

(a)

07.02.03

Mezi fazemi tifdzového nagti je naggti

a) 1,414,

b) 1,73 U,

C) Uy/1,73

(b)

07.02.04

Vodi¢ PEN je

a) pracovni vodi

b) ochranny vodi

C) pracovni i ochranny vodli

(©)

07.02.05

Pri symetrické za&tZi napajenértfazovym naptim tete nulovym vodiem
a) stejny proud jako fazovymi vaidli
b) trojndsobek proudu tekouci kazdym fazovym vexh
C) nulovy proud

(©)

07.02.06

Napstove zesileni 6 dB odpovida pém U,/U;
a) 1,41x

b) 2X

c) 3x

(b)

07.02.07

Napstové zesileni 1000 odpovida

a) 60 dB

b) 50 dB

C) 40 dB

(a)

07.02.08

Zesilova ve tidé A ma maximalni éinnost
a) 30 %

b) 50 %

c) 65 %

(b)

07.02.09

Zesilova ve tidé B ma maximalni éinnost
a) @i minimalnim vykonu

b) i poloving maximalniho vykonu
c) @i plném vybuzeni

(©)

07.02.10



Maximalni ztraty jsou u zesilova v B ¥idé

a) [ tretiné maximalniho vykonu

b) @i poloving maximalniho vykonu

C) @i dvou tetindch maximélniho vykonu

(©)

07.02.11

Tranzistor veiidé AB

a) ma budici tranzistor vidé A, oba koncové tranzistory védé B
b) ma oba koncové tranzistory minpooteveny
c) zesiluje pouzéast jedné flviny

(b

07.02.12

Prechodové zkresleni

a) vznika pi prachodu signalu nulou

b) vznika pi maximalni amplitud signélu

c) vznika u zesilowse v A fide

(a)

07.02.13

Vystupni odpor BZnych operénich zesilovai je v

a) jednotkach ohtn

b) v desitkach ohtn
c) v jednotkéch kiloohiin

(b)

07.02.14

Maximalni vystupni proudé&tSiny OZ je

a) laz5mA

b) 10 az 20 mA

c) 50 az 100 mA

(b)

07.02.15

Zaporna zptna vazba

a) zmen3ujeigchodové zkresleni

b) zuzuje penasSeny kmitétovy rozsah

c) brani rozkmitani zesilova

(a)

07.02.16

Cinitel zkresleni je definovan jako

a) pongr vykoni treti a prvni harmonické

b) pongr vykona vy3Sich harmonickych k celkovému vykonu signéalu
c) pong&r sowtu nagti vysSich harmonickych k nagp zakladni harmonické
(b)

07.02.17

Sluchem a osciloskopem pozname obvykle zkreskdgi nez
a) 0,1%

b) 1%

c) 10 %

(b)



07.02.18
Z obdélnikového signalu sinusovy niéteme vytvait

a) dolni propusti

b) pasmovou propusti

c) horni propusti

(c)

07.02.19

Pokud ma opetai zesilové malou rychlost febihu, projevi se to nefds
a) @i praichodu signalu nulouipvysokych kmit@tech

b) a‘ezanim Sgiek signalu

c) nachylnosti k zakmim pii vy$Sich kmit@tech

(a)

07.02.20

Pokud se opetai zesilové rozkmita (f= 100 kHz-1 MHz), nefiZe byt @ic¢inou
a) Spatné blokovani napajeciho &ap

b) kapacitni nebo indghki zagz

c) preruseni zgtnovazebni smiky

(c)

07.02.21

Oper&ni zesilové je zapojen v invertujicim zapojeni (A 100) a na jeho vystupu je trvale vystupni
napgti 100 mV. Ri¢inou je

a) [@ilis velka vstupni nafova nesymetrie, OZ je nutné vgnit
b) nedokonald symetrie napajecihodiap

C) vstupni nagfova nesymetrie (1 mV), kterouttteme vykompenzovat
(©)

07.02.22

Prilis mala kompenzai kapacita u OZ Agsobi

a) zmenSeni rychlosti@bshu

b) oscilace na nizkych kmittech

c) oscilace na vysokych kmittech

(©)

07.02.23

Pilis velkd kompenzai kapacita u OZ Agsobi

a) zmenSeni rychlosti@bshu

b) oscilace na nizkych kmittech

c) oscilace na vysokych kmittech

(a)

07.02.24

Kladna zgtné vazba fes napdjeci zdroj (npmezi fedzesilovéem a koncovym stugm) zpisobi
a) zmenSeni zesileni

b) oscilace na nizkych kmittech
c) oscilace na vysokych kmittech
(b)

07.02.25

Hlavni nevyhodou spojitych regulatoje
a) velkd vykonova ztrata

b) nachylnost k zakmitn

c) velké zpoZ&hi regul@&ni smyky



(@)

07.02.26
Regulovana soustava s velkym dopravnim zpoird ntkdy zpisobuje
a) ztraty energie

b) zakmity

C) snadyyjSi zaregulovani soustavy

(b)

07.02.27

Diodu paralel® k civce relé zapojujeme

a) pro odstragni nagtove Spkky pii rozpojeni obvodu
b) pro odstrani nagtové Spkky pii sepnuti obvodu
C) jako ochrana protitppolovani

(a)

07.02.28

Doba fFitahu a odtahu je wtsiny relé viadu

a) 1ms

b) 10 ms

c) 100 ms

(b)

07.02.29

Skluz u motoru se 28uje

a) @ zméné kmitoctu napéjecino nagi

b) i provozu naprazdno

c) s rostouci zaki

(©)

07.02.30

Ot&ky synchronnich motérmeénime

a) zménou kmita&tu napajeciho napi

b) zmenou stidy napéjeciho napi

c) znenou velikosti napajeciho nép

(a)

07.02.31

Regulator otéek na principu PWM i u stejnosriérnych motot
a) amplitudu napajeciho n&p

b) stidu obdélnikového napajeciho &tp
c) polaritu napajeciho n&gp

(b)

07.02.32

Prepinani trojuhelnik — ldzda se pouZziva pro
a) omezeni rozihového proudu

b) prepinéni rychlosti otéek

c) omezeni tepelnych ztréti gapinani
(a)

07.02.33

Zapojeni do trojuhelnika dava oproti zapojeni dézdy
a) 1,73x ¥tSi vykon
b) 2Xx \Rt3i vykon



c) 3x WtSi vykon

(©)

07.02.34

Vyhodou sériového zapojeni statorového a rotorowéati je
a) maximalni zalrovy moment

b) ot&ky témsi nezavislé na zatizeni

c) maly rozishovy proud

(a)

07.02.35

Napstove Spéky v napajeni ($tdavém) omezujeme

a) tranzistory

b) termistory

c) varistory

(©)

07.02.36

Hlavni vyhodowidel PTC je

a) vysoka citlivost

b) linearita

c) kratka zotavovaci doba

(b)

07.02.37

Proud tekouci termistorem, kterygthteplotu okoli, ma byt
a) dostatén¢ velky, aby se termistor z&d na provozni teplotu
b) minimalni, aby se jim termistor netafal

c) omezen maximatna 20 mA

(b)

07.02.38

U magnetorezistorutgobenim magnetického pole odpor
a) se linearazmensuje

b) se linearé zwétSuje

c) se kvadraticky 243uje

(©)

07.02.39

Teplotni zavislost tenzometrickych snithkompenzuje

a) dioda

b) pozistor

c) mistkové nebo polofistkové zapojeni

(©)

07.02.40

Detektory vybusnych plyinvétSinou potebuji pracovni teplotu
a) vySSi nez 100 stip Celsia

b) 50 aZ 100 stufi Celcia

c) stejnou jako je teplota okoli

(a)

07.02.41

Cidlo PIR snima
a) tlak



b) pohyb osob nebo zeit

c) otesy

(b)

07.02.42

Spin& poplachu

a) rozpojuje proudovou sréku

b) sepne proudovou siku

c) vytvai impuls, ktery aktivuje zabezpevaci Ustednu
(a)

07.02.43

Rychlost &feni zvuku ve vzduchu je typicky

a) 270 m/s

b) 300 m/s

c) 340 m/s

(©)

07.02.44

Hmotnosti v mechanice odpovida v elektrotechnice
a) induknost

b) kapacita

c) odpor

(a)

07.02.45

Tony s vyssi frekvenci

a) se Spathodrazeji od $h mistnosti

b) se vice tlumiip Siteni vzduchem

C) se life ohybaji v okoli pekazek

(©)

07.02.46

Stejné tony zahrané ndznych hudebnich néstrojich se liSi
a) malym rozdilem kmittiu zakladni harmonické
b) paitem vy3Sich harmonickych

C) vzajemnym pokrem amplitud jednotlivych harmonickych
(©)

07.02.47

Dé¢lici kmitoéty u tipadsmoveé reprosoustavy obvykle volime
a) 100 Hz a 10 kHz
b) 500 Hz a 2 kHz

) 1 kHz a 10 kHz

(b)

07.02.48

Subwoofer obvykle fenasi nizsi kmittty nez
a) 20 Hz

b) 200 Hz

C) 500 Hz

(b)

07.02.49

Citlivost reproduktoru se udava



a) v dB

b) v dBm

C) v dB/Wm

(©)

07.02.50

Elektroakustickou zfinou vazbu neni vhodné patita
a) tlumenim salu

b) unglym dozvukem

C) ekvalizérem

(b)

07.02.51

Mame k dispozici 2 obvody MA7812 a chceme realizaehoj @iblizn¢ 12V /2 A
a) obvody zapojime paralélrvystupy spojimeis Schottkyho diody

b) obvody zapojime paral@pres rezistory 0,1 ohin

C) obvody zapojime parale@lnvystupy spojimeies Kemikové diody

(a)

07.02.52
S obvodem MA7805 arkmikovou diodou jsme postavili zdroj s vystupnimdtian 5,6 V.
Nevyhodou je

a) vystupni nafii klesa s rostouci teplotou 0 2 mV na kazdy stupe
b) vystupni nagti roste s rostouci teplotou o0 2 mV na kazdy stupe
c) roste vystupni odpor zdroje

(a)

07.02.53

Vystupni odpor stabilizovaného zdroje s monolititkgtabilizatorem je vadu
a) jednotek az desitek miliokim

b) desitek az stovek miliohim

c) stovek miliohnm azZ jednotek ohfn

(a)

07.02.54

Pri kmitoc¢tu fAdow 100 kHz pouzivdme na vinuti civek ve spinanyclojich
a) €O MoZna nejtlustsi vad

b) CO MoZna nejtén vodice

c) spletené nebo paskove vimli

(©)

07.02.55

Ve spinanych zdrojich pouzivame termistor

a) jako teplotni kompenzaci vystupniho &ap

b) k omezeni vystupniho n&ppii vétSich vykonovych ztratach
c) k omezeni nabijeciho proudti papnuti zdroje

(©)

07.02.56

Jedng@inné spinané zdroje pouzivame pro vykon mensi nez
a) mnow

b) 100 W

C) 1000 W

(b)



07.02.57
Spinaci tranzistory ve spinanych zdrojich jsou typu

a) MOS

b) bipolarni

c) MOS nebo bipolarni

(c)

07.02.58

Prirazné nagti spinacich tranzistdrve spinanych zdrojich musi byt minim&ln
a) 310V

b) 750 V

C) 1000 V

(b)

07.02.59

Vystupni napti spinanych zdrdjtidime

a) znénou stidy

b) zneénou kmitatu

c) znEnou Uhlu sepnuti

(a)

07.02.60

K rozkmitani obvodu je zapibi, aby uvnit zpétnovazebni smiky byl prenos
a) 1 a fazovy posuv 180 siifp

b) 1 a fazovy posuv O stiifp
c) 1/3 a fdzovy posuv 0 st

(b)

07.02.61

Pokud ma vystupni signal oscilatoru lickabikovy pfibéh, znamena to, ze
a) penos zptnovazebni smiky je menSi nez 1

b) p'enos zptnovazebni smiky je rovny jedné

C) prenos zptnovazebni smiky je tSi neZ jedna

(©)

07.02.62

Oscilator s Wienovynidlankem a s Zarovkovou stabilizaci amplitudy davaysiupu
a) vzdy sinusovy signal

b) sinusovy signal, pokud je spr&wmastaven

C) sinusovy signal stezanymi Spikami

(b)

07.02.63

V sinusovych oscilatorech se krdarovky pouziva ke stabilizaci amplitudy
a) MOS tranzistor

b) civka

C) kondenzétor

(a)

07.02.64

U LC oscilatofi se stabilizace amplitudy

a) WtSinou pouziva, s Zarovkou, termistorem nebo M@Bzistorem

b) WtSinou nepouziva, rezonar obvod sam pottd vSechny vyssi harmonické
C) nepouziva, vystupni signal ma lickabikovy pfib¢h

(b)



07.02.65
Stabilitu kmita@tu krystalovych oscilatégrmazeme dale zvysit

a) umistnim do progedi s konstantni teplotou
b) pEidanim paralelniho kondenzatoru ke krystalu
C) priddnim kondenzatoru do série s krystalem
(a)

07.02.66

Maximalni provozni kmitéet obvodu NE 555 je

a) 20 kHz

b) 200 kHz

C) 2 MHz

(b)

07.02.67

Odber naprézdno je u obvodu NE 555 v CMOS provedeni
a) do 100 mikroampér
b) do 1 mA

c) do 10 mA

(a)

07.02.68

Kli¢covany signal (feruSované piskani) vytiione se déma obvody NE 555
a) paralelnim zapojeni jejich vysiup

b) spojenim vystupu jednoho obvodu se vstupem itia&ho obvodu
C) spojenim vystupu jednoho obvodu se vstupemuRéio obvodu
(©)

07.02.69

Vstup CV (Control Voltage) u obvodu NE 555 |ze vituz

a) kiizeni amplitudy vystupniho signalu

b) ktizeni kmit@tu vystupniho signalu

C) ktizeni stidy vystupniho signalu

(b)

07.02.70

Selektivitu fijimace s gimym zesilenim wuje

a) jakost vstupniho rezonariho obvodu

b) Stka pasma mf zesilove

) zisk vf zesilovae

(a)

07.02.71

Selektivitu superhetu nejvice owlivje

a) selektivita vstupniho obvodu

b) citlivost vstupniho obvodu

c) selektivita mf zesilovze

(c)

07.02.72

Citlivost prijimace nejvice ovliviuje

a) selektivita vstupniho obvodu

b) Sumoveé&islo prvniho zesilovaciho vstupn

c) Sumové&islo mf zesilovae



(b)

07.02.73

Zrcadlovy kmit@et potl&uje

a) vhodny typ demodulatoru

b) selektivita mf zesilovse

C) selektivita vstupniho obvodu

(©)

07.02.74

Zkratka SSB znamena

a) amplitudova modulace, jedno postranni pasnibgdema nosna
b) kmitoitova Uzkopasmova modulace

) kmitovad modulace s potlanou nosnou

(a)

07.02.75

Pri stereofonnim fijmu také se vysila kmitet

a) 76 kHz

b) 38 kHz

C) 19 kHz

(©)

07.02.76

Smyka PLL vzdy obsahuje

a) fazovy detektor, nafim rizeny oscilator, chybovy zesilova
b) fazovy detektor,di¢ kmitoctu, krystalovy oscilator
c) nagtim fizeny detektor, fesny oscilator, s$ova
(a)

07.02.77

Prijimac¢ s dvojim smSovanim pouzivame
a) @i ptijmu FM

b) je-li Sitka prenaSeného pasma mnohonasaiensi nez nosny kmitet

c) @i velké stce gendSeného pasma

(b)

07.02.78

Jaky je pom &rpo c&tu volnych elektron tkpo ctud &rvp ripad &, Ze celkova
vodivost polovodi ¢e je dana hlavn & vlastni vodivosti?

a) Po cetvolnych elektron t je dvojnasobny ve srovnani s po ctemd ér.
b) Po cetvolnych elektron G ad é&rje stejny.

C) D &rje dvakrat vice nez volnych elektron a.

(b)

07.02.79

Pro ¢ musi byt komplementarni tranzistory, uzivané v dvo j ¢inném zapojeni,
stejné vlastnosti?

a) aby byly stejn & zatizeny

b) aby vystupni signal nem &l stejnosm  &rnou slozku

C) aby nedochazelo ke zkresleni zesilovaného sign alu

(€)

07.02.80

Nasobi ¢ ssnap é&tivytvo  reny z diod a kondenzator 1 je schopen

a) dodavat téz p rislusny nasobek proudu

b) dodavat p rislusny nasobek vykonu



C) dodavat pouze maly proud

(©)

@P1



